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Abstract

Kadmium telurid (CdTe) se zda byt vhodnym kandidatem pro de-
tekci rentgenového a gamma zareni za pokojové teploty diky gapové
energii 1.5 eV a vysokému atomovému ¢&islu. CdTe ve své podstaté
predstavuje Pockelsovu celu, nebot vykazuje vysoky elektro-opticky
koeficient. Propustnost krystalu je modulovana vnitinim elektrickym
polem. Zpracovanim obrazka pofizenych IC kamerou ziskame profily
elektrického pole rozprostfeného mezi elektrodami. Pole ve vysokood-
porovém CdTe je ovlivnéno pastmi polozenymi hluboko v zakazaném
pésu, jez zpusobuji hromadéni naboje v blizkosti elektrod. Obsazeni
téchto pasti je zavislé na rozhrani mezi kovem a polovodi¢em. Vz-
tah mezi polarizaci detektoru a zahnutim pésu byl podroben studiu
pro zlaty a indiovy kontakt. Byla pozorovina repolarizace resp. de-
polarizace pole po osvétleni podgapovym a nadgapovym excita¢nim
laserem. Tento efekt byl vyuZit pro stanoveni energie hluboké hladiny.
Vysledky z méfeni Pockelsovou metodou byly porovnany se spektry z
luminiscen¢ni spektroskopie, kde se zjistila korelace mezi pritomnosti
hlubokych pasti a bodovych defekti na povrchu.
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